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国家纳米中心基于新型Te化物纳米材料的 
宽带光谱光学探测器研究获新进展

  文章来源：国家纳米科学中心 发布时间：2012-08-23 【字号： 小  中  大 】 

近期Te化物材料由于其独特的物理化学性质被广泛的研究，并应用在拓扑绝缘体、热电材料、量子器件及光电

传感器等研究领域。In2Te3作为一种重要Te化物也已受到大量科学工作者的关注，In2Te3二维薄膜材料已经在存储

器件、热电器件及气体传感器件方面得到了初步的结果。然而，关于In2Te3纳米线的研究尚处空白。 

国家纳米科学中心何军课题组在最新研究中，通过CVD方法首次合成了高质量的单晶In2Te3纳米线，并基于这种

新型纳米线发展了一种从350nm到1090nm即紫外-可见-近红外宽带光谱光探测器。该探测器具有快速响应、线性输

入-输出和宽谱响应等特征。In2Te3纳米线优良的光电特性使之有望成为下一代全谱高性能光探测器及光传感器。 

此外，研究人员通过溶剂热法合成了一维In2Te3纳米结构，并且首次系统地研究了溶剂比例、反应时间及不同

表面活性剂等各种反应条件对纳米结构成核生长机制及最终生长形貌的影响。与CVD合成的纳米线结构不同，该结构

所具有粗糙的表面使之有可能在气体传感、能量存储方面得到广泛的应用。 

相关的研究工作发表在Nano Letters及Journal of Materials Chemistry上。 

上述工作得到了国家基础研究计划（973项目）和中科院“百人计划”项目的支持。 
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In2Te3纳米线的SEM、TEM图像及其光响应特性 
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